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T 型氧化铟（靶材级）
（三氧化二铟） In2O3

表格编号 98737 (SC A4) R3

简介
氧化铟（In2O3）是一种黄色粉末，分子量为277.64。它
是一种稳定的类陶瓷材料，不溶于水，并在850°C下挥
发。氧化铟是一种n型半导体材料。

将颗粒形态的T型（靶材级）氧化铟最优化，使其可进
行粉末压制，生产出高密度的ITO和IGZO溅射靶材。
高密度靶材会在玻璃和塑料基板上产生优质的溅射
沉积层。

为制造ITO溅射靶材，氧化铟掺杂10%质量的二氧化锡
（SnO2）（掺入的二氧化锡的质量范围为5-10%）。为制
造IGZO溅射靶材，氧化铟与氧化镓（Ga2O3）和氧化锌
（ZnO）结合制造IGZO溅射靶材。

ITO溅射薄膜作为透明导电氧化物（TCO）层，导电同
时能传导可见光。尽管存在数种掺杂的金属氧化物作
为TCO，但ITO是当中优质的TCO材料，因为它在特定厚
度下具有最优的导电性和光学透明性组合。ITO被用作
LCD和OLED显示器中的显示电极材料，以及平板电脑、
智能电话和触摸式计算机中的触摸传感器。

IGZO薄膜越来越多地被用在显示器背板中以形成薄
膜晶体管的沟道层。IGZO提供更高的载流子迁移率（
与a-Si相比）和更低的工艺复杂度（与LTPS相比），这
两者对于提高显示器的像素密度至关重要。

特性
化学式 In2O3

分子量 277.64

一般描述 黄色粉末

用途 制造ITO、IGZO溅射靶材

溶解性 不溶于水和醇类

铟元素的质量分数 82.7%

下列数据显示氧化铟的典型性能。如果需要特定纯度范围或
特定纯度的氧化铟，请致电商讨。

纯度
4N5
Fe < 5ppm （典型）
Si < 10ppm （典型）

特定表面积 7–13m2/g

颗粒尺寸分布 D50: 0.3–1µm
D90: < 5µm

形态 原级粒子尺寸 ~100nm

可选性
可以定制粒度尺寸分布和BET，以优化氧化铟在特定应用中
的性能。请联系我们的技术支持团队咨询。
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储存和保质期
T型氧化铟应在室温下被储存在密封容器中。T型氧化铟的
保质期为12个月。

安全数据表
该产品的SDS（安全数据表）可在线访问 
http://www.indium.com/sds

技术支持
铟泰公司拥有经验丰富的技术工程师团队将为我们的客户
提供深入的技术支持。
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